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INVITATION
»SOUTENANCE DE DOCTORAT#-

Le public est cordialement invité a la soutenance
de doctoraten « D- LMD » Filiére : Electrotechnique

de Mme: MADKOUR Abla Kamilia
Devant le j composé de

TAOUTI Mohamed Benabdallah Professeur U. AmarTelidji - Laghouat Président
SAIDAT Boubakeur Professeur U. AmarTelidji Examinateur
MANSOURI Khaled MCA p- U. Ghardata Examinateur
KHANE Yasmina MCA U. Ghardata Examinatrice
ROGTT Fatiha Professeur U. AmarTelidji - Laghouat Promoteur
HAMDI Ahmed Professeur U. AmarTelidji - Laghouat CO-Promoteur
ZOUKEL Abdelhalim Professeur U. AmarTelidji - Laghouat Invité

« Elaboration et caractérisation de couches minces
4 base de chalcogénures pour applications
photovoltaigues. »

e Date et heure de soutenance: Jeudi 15 Janvier 2026 a 16h.
o Lieu : Salle des conférences au niveau de la bibliothéque de la
Faculté de technologie (nouveau pole).
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